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【手続補正書】
【提出日】令和3年9月17日(2021.9.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画素と、回路と、を有する表示装置であって、
　前記画素は、第１のトランジスタと、第２のトランジスタと、第３のトランジスタと、
第４のトランジスタと、第１の容量素子と、第２の容量素子と、表示素子と、を有し、
　前記第１のトランジスタのソース又はドレインの一方は、前記第１の容量素子の一方の
電極と電気的に接続され、
　前記第１のトランジスタのソース又はドレインの他方は、第１の配線と電気的に接続さ
れ、
　前記第２のトランジスタのソース又はドレインの一方は、前記第１の容量素子の他方の
電極と電気的に接続され、
　前記第２のトランジスタのソース又はドレインの他方は、第２の配線と電気的に接続さ
れ、
　前記第１の容量素子の一方の電極は、前記第３のトランジスタのゲートと電気的に接続
され、
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　前記第３のトランジスタのゲートは、前記第２の容量素子の一方の電極と電気的に接続
され、
　前記第３のトランジスタのソース又はドレインの一方は、前記第２の容量素子の他方の
電極と電気的に接続され、
　前記第２の容量素子の他方の電極は、前記第４のトランジスタのソース又はドレインの
一方と電気的に接続され、
　前記第４のトランジスタのソース又はドレインの他方は、前記表示素子の一方の電極と
電気的に接続され、
　前記回路は、前記第１の配線及び前記第２の配線と電気的に接続され、
　前記回路は、前記第１の配線に、第１の画像信号を供給する機能を有し、
　前記回路は、前記第２の配線に、参照電位を供給する機能を有し、
　前記回路は、前記第２の配線に、第２の画像信号を供給する機能を有する、表示装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記参照電位は、外光の照度に応じた大きさの電位である、表示装置。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記外光の照度が高いほど、前記参照電位の電位は小さい、表示装置。
【請求項４】
　請求項２又は３において、
　前記参照電位は、負電位である、表示装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一において、
　前記第１の容量素子の容量値は、前記第２の容量素子の容量値より大きい、表示装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一において、
　前記表示素子は、有機ＥＬ素子である、表示装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか一において、
　前記第１のトランジスタは、チャネル形成領域に金属酸化物を有し、
　前記金属酸化物は、Ｉｎと、Ｚｎと、Ｍ（ＭはＡｌ、Ｔｉ、Ｇａ、Ｓｎ、Ｙ、Ｚｒ、Ｌ
ａ、Ｃｅ、Ｎｄ又はＨｆ）と、を有する、表示装置。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか一に記載の表示装置と、カメラと、を有する、電子機器。
【請求項９】
　表示素子と、第１の配線及び第２の配線と電気的に接続されたメモリ回路と、が設けら
れた画素を有する表示装置の動作方法であって、
　前記第２の配線に、参照電位を供給し、
　前記第１の配線を介して、前記メモリ回路に第１の画像信号を格納し、
　前記第２の配線を介して、前記メモリ回路に第２の画像信号を供給することにより、前
記第１の画像信号に前記第２の画像信号を付加し、
　前記表示素子により、前記第１の画像信号に対応する画像と、前記第２の画像信号に対
応する画像と、を重ね合わせた画像を表示する、表示装置の動作方法。
【請求項１０】
　請求項９において、
　前記参照電位は、外光の照度に応じた大きさの電位である、表示装置の動作方法。
【請求項１１】
　請求項１０において、
　前記外光の照度が高いほど、前記参照電位の電位は小さい、表示装置の動作方法。
【請求項１２】
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　請求項１０又は１１において、
　前記参照電位は、負電位である、表示装置の動作方法。
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